
purtător de date mobil
TW860-960-Q25L77-B-B112
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Descriere tip TW860-960-Q25L77-B-B112
Număr identificare 7030458

Transfer de date câmp AC elecromagnetic
Frecvenţă de lucru 860…960 MHz
Tip de memorie EEPROM
Chip Alien Higgs 3
Capacitate memorie 112 Byte
Memorie citire/scriere
Memorie disponibilă 64 byte
Memorie EPC 12 Byte
Număr de operaţii de citire nelimitat
Număr de operaţii de scriere 105

Timp de citire tipic 2 ms/byte
Timp de scriere tipic 3 ms/byte
Standarde de comunicare prin radio si protocoale ISO 18000-6C

EPCglobal Gen 2

Distan�a minimă fa�ă de metal 20 mm
Temperatura mediului -40…+70°C

Lungime carcasă 77 mm  mm
Lăţime carcasă 25 mm  mm
Înălţime carcasă 3 mm  mm
Materialul carcasei plastic, TPE
Materialul feţei active plastic, Verde, TPE
Rezisten�ă la vibra�ii (EN 60068-2-6) 10 g; 10…2.000 Hz; 3 axe; 2.5 ore
Rezistenţă la şoc fără întreruperi (EN 60068-2-29) 40 g, 18 ms, 6 axe, 2.000x
Raza de curbare (utilizare mobilă) > 300 x Ø
Grad de protecţie IP67

Packaged quantity 1

■ Memorie EEPROM 112 bytes

■ Nr. serie TID: 8 byte

■ Design flexibil, pentru montare pe
suprafeţe curbate sau neregulate

Principiu de funcţionare
Capetele de citire/scriere UHF formează
o zonă de transmisie, a cărei dimensiune
variază în funcţie de combinaţia cap citire/
scriere şi purtătoarea de date.
Distanţele de citire/scriere menţionate aici
reprezintă doar valori standard măsurate în
condiţii de laborator.
Datorită toleranţelor componentelor, condiţiilor
de montare, condiţiilor de mediu şi influenţei
exercitate de tipurile de materiale (în special
metal), distanţele care se pot obţine pot varia.
De aceea, testarea aplicaţiei în condiţii de
operare reale este indispensabilă (în special
în cazul citirii/scrierii în mişcare)!


